
г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org

Артикул: 11327 Цена в прайсе: 3136 тг.

RJH60F7DPQ Транзистор

RJH60F7DPQ - Биполярный транзистор с изолированным затвором (БТИЗ) (англ. IGBT от англ.
Insulated-gate bipolar transistor) — трёхэлектродный силовой электронный прибор,
используемый, в основном, как мощный электронный ключ в
импульсных источниках питания, инверторах, в системах управления электрическими
приводами.


